AT89Cx051  芯片编程逻辑
工作模式
VPP
数据
地址A14~A0
/PRG
控制逻辑
状态

1051/2051
RST
P1
[image: image1.bmp] → XTAL1 
P3.2
P3.3
P3.4
P3.5
P3.7
P3.1

输出校验(读)
H
D7~0
Address Increment
H
L
L
H
H
/BUSY

编程烧片(写)
12V
D7~0
Address Increment
[image: image2.bmp]
L
H
H
H
/BUSY

全片擦除(写)
12V
D7~0
(PRG low >10mS)
[image: image3.bmp]
H
L
L
L
/BUSY

取特征字(读)
H
D7~0
Address=00H,01H
H
L
L
L
L
/BUSY

加锁
Bit0
12V
D7~0

[image: image4.bmp]
H
H
H
H
/BUSY


Bit1
12V
D7~0

[image: image5.bmp]
H
H
L
L
/BUSY

1. 内部地址寄存器负位：RST = L to H (加一个上跳边)
②. 特征字： (00H) = 1EH  by Atmel；(01H) = 11H／21H (is 1051／2051)
AT89C5x  芯片编程逻辑
工作模式
VPP
数据
地址A14~A0
/PRG
控制逻辑
状态

89C51/52/55
/EA
P0
P3.1~0,P2.5~0,P1
ALE
P2.6
P2.7
P3.6
P3.7
P3.4

输出校验(读)
H
D7~0
Address
H
L
L
H
H
/BUSY

编程烧片(写)
VPP
D7~0
Address
[image: image6.bmp]
L
H
H
H
/BUSY

全片擦除(写)
VPP
D7~0
(PRG low >10mS)
[image: image7.bmp]
H
L
L
L
/BUSY

取特征字(读)
H
D7~0
30H,31H
H
L
L
L
L
/BUSY

加锁
Bit0
VPP
D7~0

[image: image8.bmp]
H
H
H
H
/BUSY


Bit1
VPP
D7~0

[image: image9.bmp]
H
H
L
L
/BUSY


Bit2
VPP
D7~0

[image: image10.bmp]
H
L
H
L
/BUSY

①.所有这些操作: RST = Vdd(H)； /PSEN = Vss(L)。
2. 特征字：(30H) = 1EH  by Atmel；

            (31H) = 5XH (is C5X) ；

            (32H) = 05H／FFH(is VPP = 5V/12V)
W78E5x  芯片编程逻辑
操作
VPP
D7~D0
A15~A0
A9_c
A13_c
A14_c
OE_c
/CE
/OE


/EA
P0
P2,P1
P3.0
P3.1
P3.2
P3.3
P3.6
P3.7

读
H
Data out
Address
L
L
L
L
L
L

输出失效
H
Hi-Z
X
L
L
L
L
L
H

编程
VCP
Data in
Address
L
L
L
L
[image: image11.bmp]
H

编程校验
VCP
Data out
Address
L
L
L
[image: image12.bmp]
H
[image: image13.bmp]

擦除
VEP
All = FFH
OnlyA0:0
H
L
L
L
[image: image14.bmp]
H

擦除校验
VEP
Data out
Address
H
L
L
L
H
L

禁止编擦
VCP/VEP
X
X
X
L
L
L
H
H

①. VCP = 12.5 V，VEP　=　14.5 V

②. 所有这些操作：RST=VDD(H)，ALE/PROG=VSS(L)，／PSEN=VDD(H)；

③. Address = FFFFH is Lock Byte： 

B0：Lock bit, logic 0 = active

B1：MOVC inhibit, logic 0 = active; logic 1 = no restriction.

B2：Encryption, logic 0 = enable; logic 1 = disable.

B7：Oscillator control, logic 0 = 1/2 gain; logic 1 = Full gain.
B7�
保    留�
B2�
B1�
B0�
�












